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Silicon Diode
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3000V / 50mA
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ITT Intermetall Diode BAY26 Datasheet

BAY 23... BAY 26

Diftundierts Sillzium-Hochspannungs-Fléchendloden
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Glasgehduse DO-7 lang 5 Nerrzalchen
Gewichtca 0,3 g o5t
MaBa in mm
Grenzwerte
Typ Sperrspannung

Ug ¥

BAY 23 1000
BAY 24 1600
BAY 25 2000 S
BAY 26 2000
StoBspitzenspannung beit <1 ms
BAY 23 Ugsu 1500 v
BAY 24 Ugsye 2250 v
BAY 25 Upsw 3000 v
BAY 28 Ugsw 4500 v
Richtstrom in Einwegschaltung lo 50 mA
mit R-Last, bei Ty =45°C
Verlustlelstung bel Ty = 45 °C Piat 250 m
Sperrschichttemperatur T 150 C
Kennwerte bel Tj = 25 °C
DurchlaBspannung bei [p = B0 mA Ug <3 v
Sparrstrom
BAY 23 bei Ug = 1000V Ig <1 pA
BAY 24 bei Ug = 1500 V g <1 Y
BAY 25 bei Ug = 2000V In <1 wh
BAY 26 bei Ug = 3000V In <3 Y
Warmewiderstand Ripu <0,42 K/mwW

Sperrschicht - umgebende Luft
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BAY 23 ... BAY 26

DurchlaBkennlinlen zul. DurchlaB-Gleichstrom

Tj=25°C, Tj=100°C in Abhiingigkeit von der
Einschaltdauer,
ausgehend von Tj = 25 °C
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